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اهداف درس: 
آشنایی با اصطلاحات و تکنولوژی مربوط به فرآیند ساخت مدارهای مجتمع الکترونیکی .۱

توانایی توصیف و توجیه مراحل ساخت مدارهای مجتمع الکترونیکی و آشنایی با چالشها، قابلیتها، محدودیتها و هزینه های  .۲
آنها

توانایی ارائه فرآیندهای ساخت مربوط به افزاره های متفاوت و ارائه ادوات نوین که از لحاظ فرآیند ساخت عملی و مقرون به  .۳
صرفه باشند.

شناخت کامل مدلهای مربوط به هرفرآیند برای شبیه سازی عددی فرآیندها بمنظور کاهش کوشش و خطا در فرآیند ساخت و  .۴
کاهش هزینه های ساخت

آشنایی با تکنیکهای مشخصه یابی مربوط به هر مرحله از فرآیند ساخت برای ارزیابی کیفیت و پارامترهای کمی مربوطه .۵

رئوس مطالب و برنامه ارائه در کلاس: (در صورتی که واحد عملی یا نظری-عملی بود، نوع آموزش در توضیحات بیان شود) 

توضیحات موضوع جلسه درس شماره جلسه
Introduction to silicon technology

 
جلسه اول

Introduction to silicon technology جلسه دوم

A brief review on CMOS technology جلسه سوم

A brief review on CMOS technology جلسه چهارم

A brief review on CMOS technology جلسه پنجم

Crystal growth, basic properties and characterization جلسه ششم

Crystal growth, basic properties and characterization جلسه هفتم

Semiconductor manufacturing جلسه هشتم



Semiconductor manufacturing جلسه نهم

Lithography جلسه دهم

Lithography جلسه یازدهم

Lithography جلسه دوازدهم

Thermal oxidation جلسه سیزدهم

Thermal oxidation جلسه چهاردهم

Dopant diffusion جلسه پانزدهم

Dopant diffusion جلسه شانزدهم

Dopant diffusion جلسه هفدهم

Ion implantation جلسه هجدهم

Ion implantation جلسه نوزدهم

Ion implantation جلسه بیستم

Thin film deposition جلسه بیست و یک

Thin film deposition جلسه بیست و دوم

Back-end technology جلسه بیست و سوم

Back-end technology جلسه بیست و 
چهارم

روش ارزشیابی: 
-میان ترم %۳۰

-پایانترم %۴۰
-ارائه پروژه درسی %۳۰
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